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摘要(译)

本发明涉及显示装置制造的技术领域，公开了一种升华装置及制作有机
发光二极管显示器件的方法，该升华装置包括：发射激光的激光发射单
元，以及位于所述激光发射单元上方的光热转换单元，所述光热转换单
元包括：用于设置机材料的升华加热层，设置于所述升华加热层下表面
的光热转化层，以及设置在所述光热转化层下表面的多个阻光图案，且
任意两个相邻的阻光图案之间具有透光间隙。本发明的有益效果为：通
过采用光热转换单元将激光的能量转化成热能，使得位于透光间隙的有
机材料能够升华至基板上需要涂覆有机材料的位置，加快了有机膜的涂
覆效率，进而提高了有机发光二极管显示器件的生产效率。
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